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FISIQUES

~ CINQUE CURS

ELECTRONICA °
ELECTRONTCA ANALOGICA

Ahplificadors Dperacionalsa'Caracteristiqueé i muntatqges bgsics

Caracterfstiques ideals.Caracter{stiques reals.Limitacions.Tipus i clas-

sificacid dels A.O0.Muntatges basics: inversor i no inversor. Aplicaciona.

Amplificadors d instoumentacid

. Gencradors de funcid

Amplificadors diferencials: caracter{stiques. Estudi de difegents confi-

guracions. VYGuarding“. Amplificadors ;Illata i1 de pont. Aplicacions.
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Filtres actius . -

o~

Irntioduccid. E1 problema de 1l aproximascid. Transformacions Freulencials.

£l problema de k'implementacid: elements i realitzaﬁione.
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Amplificador logarf%mic. Limitaders qctius. Circuits: de vale} absolut.
Aproxihacié d’unz funcid per trams linsals. Mutipdicadors. Gensradors de

funcid per sdrie de péténcies. - o
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Anulitzadors de senyal

Comparadors. Ccmparadors de finestred totectors daﬂbic; Detectzrs de pro-

migz Convertidors RMS. - . :;ﬁ. * P el -

Gencradors de senyal

Osciladors harmdnics. Goneradors de senyal quadrat i trianguier. Genera-

dors des polsrs, Genaradoré en dent da serra i d’escala. Circuits temporit-
. /,r . s

zadors. | : .

Sistcnes de convervid i adquisicié ¢e dades
Al

Convertidors digital/analdgics i analdgics/digitals. Circuits d2 nostreig

i retencid. Mutiplexors. Aplicacions.

Trancnissid de dades

lodulacid amb emplitud i fase. Heterodinacid. Moduladors i demodulzdors.

Convertidors tensié-freqiiencia. La tdcnica del PLL.Modulecid digital:PCMm.
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ELECTRONICA DE_POTENCIA

Amplificacid de pctdncia

Consideracions tdrmiques. Distrosié. Ampliflcadors de potahcia clase A

‘ B i AB: rendiments i eficiéncia.
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fonts d slimentecid i requladors

Rectificacid., Filtres. Caracteristiques i tipus de reguladors. Reguladors

conmutats. Ccnvertidors DC-DC. Control de fase.

TECNOLOGIA

Tncnologia morolfitica

Tecnologia planar: fonaments. Fotolitografia: fotoresines i mascares.

Alinoaders de mascares:-tolerdncies. Atac quimie i sec. Litografia per
. ~\
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feix d’electrons i per raigs X.

'FJﬂlCLaufhica dels processos tecncrdnics

Crelxemvnt crlstal 1i: obleas. Térniques de deposicio* evaporacid, spu-

’

ttaxlng,‘anouipzacié i~g¥0. Técnioucs de creixement: epitaxia i oxidacid.

Introduccid d’impureses: difusid i implantacié. Mdtodes de mesura i caracte-
" ritzacid. . ’ \ ,
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T@cnigues 4’ encapsu]amrnt

'Separacno i snldadura del chip. Soldu ‘ura dels fils de contactes. Tipus

de capcules. Consideracions tarmiocuase.

CONPLNENTS INTEGRATS,

Transistor hipolar

Fonaments fisics. Models estacionarie i dindmics. Limitacions de tensid
i corrent. Limitacions t&rmiques. Tvensistors bipolars integrats: méto-
des dalllament. Transistors npn: rounexions com a diodes. Transistors pnp:

de substracte i laterals.
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Transistor d’efecte de camp d unid (IFET)

Fcnaments r{sics. Models estacionaris 1 dinimics. Aplicecions. JFET compa-

"tiplas amb tecnologia bipolar.' " ey
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Unié metall-semiconductor

Unicé ideal: kipqs. Caracter{stiques corrent-tensid. Diode Schottky.
Iinfludncia dels es{ats sdpurficiala.‘Contactes éhmmics. Apiicacions:

Estructura MiS-tdnel: corrents.

Estructura mothll-ail]ant—écmiconductdrAIMOSI

Diagrema de bandes. Estructura mas polaritzada. Capacztat. Condlcions

supsrficials de no-equilibri. Efectes de la carregsa en pl Bxid A dela
gstats supev Ficials. ? . :
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Transistor d‘efecte de camp do portz alllada (IGFET)
Nodel de control de cirrega. Analisi distribuida., Parémetree. MOdel de

Shichman~Hodges. Tecnolieg MOS.. Lim Laciona ! efectes ds | canal cubt.
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LFCTRONIFA INTEGRNDA L ot

El ampljficador oporacional ’ 3

Etapcs d’ entrada. Fonts de corrent. Lérreguea actives: Etapes de sortida.

Resposta en freqliencia. Tipus de A:Q.
N
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Altres circuits inteqrats analdqgice

 Reguladors de tensié. Referdncies de_ tensid. Muiplicadors. Moduladors.

PLL. Timers. Convertidors. . ‘ ) oy
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Families 1dqiques bipblars

p . 2 o _
Familine “TL. Fam{lies I'L..Fam{)ins ECL. Estudi comparatiu.

Inversors 10gics MOS/{

Inversor amb cirrega activa satureds i no saturada. Inversor emb trar.sis-

tor do carrega de deplecid. Fabfaia CMOS.

Memoriecs inteqrades

Tipus de' momdries. Memdbries RAM. Memdries ROM i PROM. Memdries CCD,
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